5-1-1 -
1.
power) 300 W 400 700 sccm
10 min 400 nm-450 nm
2. XRD N, plasma
3. ESCA N, plasma
RF plasma TiO,
4. Raw TiO;
TiO,
46 il N- 10,
Raw TiO
ST-01
S5T-01 155 nm-500 nm
5-1-2 RF-PECVD -

1. RF-PECVD
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2. FE-SEM

PECVD
3. ESCA TiO,
XRD TiO, TiN
PECVD
ESCA TiO,.xNy(titanium oxynitride)
4.
-2
5-2-1 -
1. ESCA
10 N, plasma (\P) 0.7%

Ihara (2003)
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450-550 nm

400 nm-450 nm

5-2-2 RF-PECVD
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